BYV 42;...

Schnelle "soft recovery" - Ay AZ
SILIZIUM - EPITAXIAL -
ZWEIFACH - GLEICHRICHTERDIODEN

mit gemeinsamer Katode, K
mit niedriger DurchlaBspannung
Hochstzuldssiger DurchlaBstrom-Mittelwert,
beide Dioden stromfiihrend,
bei rechteckformigem Stromverlauf
. _ < ° _ .
mit VT = 0,5 und 9G 2 10400 IO N 2 x 15 A
und SG =125 C I0 N 2 x 9 A
Hochstzulidssige
periodische Spitzensperrspannung UR RM™ 50 / 100 / 150 / 200 V
DurchlaBspannung bei IF =10 A UF < 0,85 v
bei IF =30 A UF < 1,15
Sperrverzégerungszeit
beim Umschalten von IF =2 A
auf Up 2 30 V t < 35 ns
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BYV 42/...

SPANNUNGSGRENZWERTE BYV_42/50 /100 /150 /200
Hochstzulidssige
periodische Spitzermsperrspannung: UR RM = 50 100 150 200 V
Hochstzuldssige
periodische Scheitelsperrspannung: UR WM = 50 100 150 200 V
Héchstzuldssige 1
Gleichsperrspannung: ) Uy = 50 100 150 200 V
STROMGRENZWERTE  (beide Dioden stromfithrend)
Héchstzuldssiger DurchlaBstrom-Mittelwert
bei rechteckférmigem gtromxerlauf
mit VT = 0,5 und 66 2 104°C= I0 AV = 30 A
und $G = 125 C: IO Ay = 18 A
Hochstzuldssiger Effektivwert
des DurchlaB8stromes: I0 RMS = 30 A
Hochstzuldssiger periodischer Spitzenstrom: IF RM = 400 A
StoBstrom~Grenzwert (pro Diode), o
50 Hz - Sinus-Halbwelle, bei &_ = 150 C: I = 200 A
J FSM
Grenzlast-Integral, t = 10 ms (pro Diode): J.Izdt = 200 4%
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
Hochstzuldssige Sperrschichttemperatur: = 150 o
Lagerungstemperaturbereich: = -40...+150 °c
Wirmewiderstand
zwischen Sperrschicht und Metallflansch: Rth G = 1,4 K/W
zwischen Metallflansch und Kiihlblech
ohne Warmeleitpaste: Ry /K = 0,3 K/W
mit Wirmeleitpaste: Ry G/K = 0,2 K/w
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U 60 K/W
Impuls-Wirmewiderstand, tp =1 ms. Zihg = 0,7 K/W
1) aus Griinden thermischer Stabilitdt bei Rth U é 5,6 K/W
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BYV 42/...

DURCHLASS- und SPERR-EIGENSCHAFTEN (pro Diode)

DurchlaBspannung bei IF = 10 A, &J = 100°C: UF < 0,85 V
. 0o
bei IF = 30 A, SJ = 25 C: UF < 1,15 V
. o
Sperrstrom bei UR max und SJ = 2500. IR < 100 pA
bei UR max und -SJ = 100 C: IR < 1,0 mA
DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN
Sperrverzigerungszeit
beim Umschalten von IF =2 A auf U ; 30 V
mit —dIF/dt =100 A/ps bei 8y = 25°%= t € 35 ns
Sperrverzugsladung N
beim Umschalten von IF = 2 A auf UR £330V
mit —dIF/dt = 20 A/ps bei $; = 25°C: Qg < 15 nAs
Einschalt-Scheitelspannung
beim Einschalten auf I_ =1 A
mit dIF/dt = 10 A/us: Up y = 1,0 V
)
I
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60 F 7301150
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MO0704
Grenzbelastungdiagramm
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VT=(tp1¢tp2l/T (°c)
1 3 A
>
0?’/ \"&G‘ 108
/ ANUEARY
.4 \%
ZATING S\
/ \\ \\ A 122
IS N \
.4 \
= / A \\ \
/V \\ N
/ / N 136
N\
SN
N
30 100 1 150
10
Io ay {A) & °c)
8.85

223



BYV 42y...

1000 : F 7301154
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Schnelle "soft recovery" -
SILIZIUM - EPITAXIAL - Ay A2
ZWEIFACH - GLEICHRICHTERDIODEN

mit gemeinsamer Katode,

mit pniedriger DurchlaBspannung K
und mittelhoher Sperrspannung
Hochstzuldssiger DurchlaBstrom-Mittelwert
bei rechteckférmigem Stromverlauf
mit V., = 0,5, . < o _
T bei SG = 92°C IO AV = 2 x 15 A
Héchstzulédssige
periodische Spitzensperrspannung UR RM= 300 /400 /500 V
DurchlaBspannung bei IF = 15 A UF < 1,05 \'s
bei IF = 50 A UF < 1,4 v
Sperrverzdgerungszeit N
beim Umschalten von IF= 1 A auf UR= 30 V trr < 50 ns
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ABMESSUNGEN in mm

Gehduse: Kunststoff 6
mit Metall-
flansch, 3
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Metallflansch verbunden. T
' v .
3,5 max 51
n-chtverzmt AL max
’ | i o127
1,3+ <'j min
max
(2x) NI
Ay K|l Az
->"<-0,9mox(3x) - le0p
—»’ -— -] -2.4
2,54 254

7Z73583.4V4

235 \ldl\lll
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SPANNUNGSGRENZWERTE BYV_44/300
Hochstzuldssige
periodische Spitzehsperrspannung: UR RM= 300
Hochstzuldssige
periodische Scheitelsperrspannung: UR WM 200
Hochstzuldssige Gleichsperrspannung: 1) UR = 200

/400 /500
400 500
300 400
300 400

v

\4

\'

STROMGRENZWERTE (beide Dioden gleichzeitig oder abwechselnd stromfiihrend)

Héchstzuldssiger DurchlaBstrom-Mittelwert

bei rechteckférmigem Stromverlauf

mit V. = 0,5 < 400,
T und SG = 92°C: I0 AV
bei sinusformigem Stromverlauf
< o
und SG = 103°C: I0 AV
Hochstzuldssiger
Effektivwert des DurchlaBstromes: I0 RMS
Hichstzulidssiger 5
periodischer Spitzenstrom (pro Diode): ) IF R M
StoBstrom - Grenzwert (pro Diode), o
50 Hz - Sinus - Halbwelle, bei SJ = 150°C: IF S M
Grenzlast-Integral, t = 10 ms (pro Diode): jhlgdt
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
Hochstzuldssige Sperrschichttemperatur: $J
Lagerungstemperaturbereich: SS
Warmewiderstand
zwischen Sperrschicht und Metallflansch,
beide Dioden: Rth G
eine Diode: Rth G
zwischen Metallflansch und Kiihlblech,
ohne Wdrmeleitpaste: Rth 6/K =
mit Wiarmeleitpaste: Rth 6/K =
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U
1y aus Griinden thermischer Stabilitit bei R $ 9,3 kW

th U
2 .
) bei tp = 20 us, Vg = 0,02

8.85
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DURCHLASS- und SPERR-EIGENSCHAFTEN

DurchlaBspannung bei IF
bei I

Sperrstrom bei UR max

R max und $

bei U

=15 A, &

und

DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN

Sperrverzégerungszeit
beim Umschalten von I
mit -dIF/dt = 100 A/ps bei

Sperrverzugsladung

beim Umschalten von I
mit -dIF/dt = 20 A/us bei $; = 25 °C:

Einschalt-Scheitelspannung

I

=1

5=

=
[
s
L}
o}
)

2 Aauf U g 30V

oR

beim Einschalten auf I = 10 A
mit dIp/dt = 10 A/us bei 3 = 25°C:
If
dI¢
at
ter
) t
[
il 10%
Qg dt
IRRM

Is

2 30 V

BYV44/...

U 1,05 V
U < 1,4 V
I, < 50 pA
Ip < 0,8 maA
t < 50 ns
rr
QS < 50 nAs
Upy = 2,5 V
e
dIF/dt
10%
t
Uy
Upy
100 % l
t
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80 M1240
Durchlaf- ||
kennlinien L[ |
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1
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Sperrverzugsladung,
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1000 73 01431
Tus<tp <1ms
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Schnelle "soft recovery" -

BYV72/...

< Ay A
SILIZIUM - EPITAXIAL -
GLEICHRICHTERDIODEN
mit niedriger DurchlaBspannung K
Héchstzulédssiger DurchlaB8strom-Mittelwert
bei rechteckfdrmigem Strom(rerlagf
mit VT = 0,5, bei &G 2 105°C I0 N 2 x 15 A
Héochstzuldssige
periodische Spitzensperrspannung Up gy = 50 /100 /150 /200 V
DurchlaBspannung bei I = 10 A Up < 0,85 v
bei IF =30 A UF < 1,15 A
Sperrverzigerungszeit N
beim Umschalten von I_ =2 A auf U, =30 V t < 35 ns
F R rr
15,2 4,6
le— 1< —p — D l—
ABMESSUNGEN in mm mex mox
f— 14 —» —>2|‘—
Gehduse: Kunststoff —
mit metallischem 77 46t
Montageflansch, L:'I? z POk
SO0T-93 T
21
Der KatodenanschluB ist 27 max
mit dem Montageflansch mdx
leitend verbunden. i
bt
36
i% T
A A2
5.5 ¢ 55 —»| (16
VZ 7202632
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SPANNUNGSGRENZWERTE

Hochstzulédssige

periodische Spitz@nsperrspannung: U
Héchstzuldssige

periodische Scheitelsperrspannung: U

Héchstzulissige Gleichsperrspannung: 1) U

STROMGRENZWERTE (beide Dioden gleichzeitig oder

Hochszuldssiger DurchlaBstrom-Mittelwert
bei rechteckférmigem Stromverlauf

mit Vp = 0,5 bei 8 & 105%:
Hochstzulissiger

Effektivwert des DurchlaBstromes:

Hochstzuldssiger
periodischer Spitzenstrom (pro Diode):

StoBlstrom - Grenzwert (pro Diode ), o
50 Hz - Sinus - Halbwelle, bei SJ = 150 C:

Grenzlast - Integral, t = 10 ms (pro Diode ):

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Héchstzuléssige Sperrschichttemperatur:
Lagerungstemperaturbereich:
Wiarmewiderstand

zwischen Sperrschicht und Metallflansch;

zwischen Metallflansch und Kiihlblech,
ohne Wérmeleitpaste:

mit Warmeleitpaste:

zwischen Sperrschicht und Umgebung:

Impuls-Wirmewiderstand, tp =1 ms (eine Diode):

1) aus Griinden thermischer Stabilitdt bei R,

8.85
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abwechselnd stromfiihrend)
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DURCHLASS- und SPERR-EIGENSCHAFTEN

DurchlaBspannung bei I, = 10 4, 9 = 100%¢:
. 0
bei IF = 30 A, &J = 25°C:
. 0
Sperrstrom bei UR nax und 8J = 25 g.
bei UR max und &J = 100 C:
DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN
Sperrverzégerungszeit
beim Umschalten von I_ = 2 A auf UR =30V
mit -dI /dt = 100 A/us bei $;= 25°C:
Sperrverzugsladung N
beim Umschalten von IF = 2 A auf UR =30V
mit -dIp/dt = 20 A/ps bei 8 = 25°C:

Einschalt - Scheitelspannung
beim Einschalten auf IF =1A4A

mit dI,/dt = 10 A/ps bei 8y = 25°C:
1
F 1
_9Ir
dt
po—— t’r ——ipnd
¢t
1
dlg 10°%
Qg dt
'rRM
I

BYV72/...

Up < 0,8 V
UF < 1,15V
IR 25 pA
IR < 1,0 mA
t < 35 ns
rr

Qg < 15 nAs
UF M= 1,0 V

dIF/dt

=
*
e
=]
o}
=

100%
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F 7301150 VX 7301151
60 Durchiafikennlinien : 1000
pro Diode !
Qs
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.
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I
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/
ey 4 /
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; 11 zeit, obere Streu - C
ter ! wert‘e, pro Diode (pF)
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3, = 100°C
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N
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SA L N 10
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40 MO0704
Grenzbelastungdiagramm
fir Rechteckbetrieb, 3
P beide Dioden, G
(W) Vf:(fp1~:’p2)/T °c)
N \ ©
30 K4 \% 108
/! &
P AL
pd \
s AN
20 AN N 122
~ g & \
AL \
- /) A\ A AN
d N \
A N
10 /f \‘ 136
A .
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|
_
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60K/W
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Impuls -Wédrmewiderstand, //"'
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SILIZIUM -
SCHOTTKY-BARRIER - A A2
ZWEIFACH - GLEICHRICE}ERDIODEN
mit gemeinsamer Katode K
Hochstzuldssiger DurchlaBstrom-Mittelwert,
beide Dioden stromfiihrend,
bei rechteckférmigem Szromgerlauf
mit VT = 0,5, bei &G 2 85°C I0 w = 2 x 15 A
Hochstzuldssige
periodische Spitzensperrspannung UR RM= 30/35/40/45 V
DurchlaBspannung bei IF =15 A UF < 0,6 v
2 4,6
le— 152 5 [
ABMESSUNGEN in mm i I mekinin
Gehduse: Kunststoff 42? R o I1
mit metallischem 4,1 ? =
Montageflansch, f f 21
SOT-93 max

Der KatodenanschluB ist
mit dem Montageflansch

28
I
.

leitend verbunden. 3 %
136
% T
A A2
55455 - le—16

vZ 7202632
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SPANNUNGSGRENZWERTE BYV_73/30 /35
Héchstzuldssige Gleichsperrspannung: 1) Up = 20 25
Hochstzuldssige 1
periodische Scheitelsperrspannung: ) UR WM 20 25
Hochstzuldssige
periodische Spitzensperrspannung: UR AMT 30 35
STROMGRENZWERTE (beide Dioden stromfiihrend)
Héchstzuldssiger DurchlaBstrom-Mittelwert
bei rechteckfdrmigem %tro%verlauf
mit VT = 0,5 bei SG = 85°C: I0 v =
Héchstzuldssiger DurchlaBstrom-Effektivwert: I0 RMS =
Hochstzuléssiger periodischer Spitzenstrom: IF R NM
StoBstrom-Grenzwert (pro Diode), o
50 Hz - Sinus-Halbwelle, bei 9J = 125 C: IF sM =
Grenzlast-Integral, t = 10 ms (pro Diode): flzdt =
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
Héchstzuldssige Sperrschichttemperatur: 8 =
Lagerungstemperaturbereich: Ss =
Wirmewiderstand (beide Dioden stromfithrend)

zwischen Sperrschicht und Montageflansch: Rth ¢ =

zwischen Montageflansch und Kithlblech,

mit Warmeleitpaste: Rth 6/K =
ohne Wérmeleitpaste: Rth 6/K =

zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U =

Impuls-Wirmewiderstand (pro Diode), tp = 1 ms: Zin 6

1y bes 85 $ 125°C, vgl. Reduktionskurven

7.85
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BYV 73/...

102 M1208
DURCHLASS- und SPERR-EIGENSCHAFTEN,
DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN (pro Diode)
DurchlaBspannung o 'r
bei I = 15 A, $; = 100 C: (A)
J
Up < 0,6 V
. 0
bei IF = 30 A, $J = 25 C:s
U, <0,87 V
F 10
Sperrstrom o
bei UR W M max und $J = 125°C: ; Eurrt;!alf)-
75 Y ennlinien,
Tp < mA ] pro Diode L]
Sperrschichtkapazitit II gj =1ZS:E
bei Up =5V, f =1 Miz T === 9, =100°0
und SJ = 25...125°C: !,
C = 500 pF |
1 I
0 0.5 1.0 Ug(v) 1.5
M1210
102 T
J=150“C
—_— —I IR - 1T
, ma) [T]7 1]
' 125°C| | 14
10
I 100°C
e
Rr‘nu 1 o
60K/W 75 C oS
l 10-1 50°C | Lt
| = t
Sperrkennlinien,
I pro Diode
o2 LT

50 %Ugwm 100
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. M 1209 UR max VI 7301424
10 Unut S N O B S T 7
(V,;m | | max. Gleichsperrspannung,
W max. Scheitelsperrspannung i
C
(pF) Kapazitat pro Diode,
£ =1MHz, 9= 25..125°C
103 30 BYVT73/45
[T
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r HEEEN
¥ i | N BYVT73/35
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| i i [
I N
RN NN
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1 10 UR(V) 102 100 125 150 3 (°0
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| ]
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{
)
] J g %
20 A RO 97
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15 / h NER \ 104
| -
N\ \
10 0 = m
i N
Grenzbelastungsdiagramm \
5 fiir Rechteckbetrieb, ™ 118
beide Dioden,
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W W N TN N S O A B |
ol M 125
0 10 20  3olo 2% 50 75 100 125 150
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300 - f'
Grenzkennlinie zur Auslegung |
Tesm [\ der Schutzeinrichtung, 1
(A} 50 Hz - Sinus - Halbwellen, 9;=125°C
N
N
200 N
N
N
100 ™
™N
ey
[y
0= 2 1
10° 10° 10° 1 t(s) 10
7;
10 F 7301155
Zwno
(K/W)
Impuls -Wdrmewiderstand, 1T
| eine Diode stromtiihrend| | L+l
> -l
"
-
v
—’/
”
A
0,
Z
0.0t 3 ¢ 3 2 1
10 10 10 10 10 Vg 10
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Schnelle "soft recovery" -
SILIZIUM - EPITAXIAL -

GLEICHRICHTERDIOQDEN A K
mit niedriger DurchlaBspannung
Hochstzuldssiger DurchlaBstrom-Mittelwert,
rechteckférmiger Stromverlauf mit VT = 0,5
i < B =
bei S'G 2 115°C IF AV = 14 A
Hochstzuldssige
periodische Spitzensperrspannung UR RM™ 50 /100 /150 / 200V
Durchlafspannung bei I = 10 4 Up < 0,85 \
bei IF = 50 A UF < 1,3 v
Sperrverzogerungszeit >
beim Umschalten von I, =1 A auf U, £ 30 V t < 35 ns
F R rr
10,3 45
ABMESSUNGEN in mm 'gzg‘* Tmax
‘ T
Gehduse: Kunststoff l:] g 28 H 59
mit metallischem *‘ [ |min
Montageflansch, ¥ f g ? 15,8
~ JEDEC T0-220 : ! | max
aber 2 Anschliisse oo ) ‘
Der KatodenanschluB ist mit T 51 T
dem Montageflansch leitend ) max
,3
verbunden. max Fe— 12,7
min
K A '
09max
5,&1—— i’Lg'?
V2720290 !

8% VAIVD
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SPANNUNGSGRENZWERTE BYV_79/50
Héchstzuldssige Gleichsperrspannung: 1) UR = 50
Hochstzulassige
periodische Scheitelsperrspannung: UR WM 50
Hochstzuldssige
periodische Spitzensperrspannung: UR RM= 50
STROMGRENZWERTE
Héchstzuldssiger DurchlaBstrom-Mittelwert 2)

bei rechteckférmigem gtromverlauf

. - . 0 .

mit VT = 0,5 bei &G 2 1157C:s IF AV

bei sinusfﬁrgigem Stromverlauf

bei 8. & 125°C: S
Hochstzuldssiger DurchlaBstrom-Effektivwert: IF RMS
Héchstzuldssiger periodischer Spitzenstrom: IF R M
StoBstrom-Grenzwert, °
50 Hz - Sinus-Halbwelle, bei SJ = 150 C: IF S M

Grenzlast-Integral, t = 10 mss

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Hochstzulidssige Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperaturbereich:

Wdrmewiderstand
zwischen Sperrschicht und Montageflansch:

zwischen Montageflansch und Kithlblech,
ohne Wiarmeleitpaste:

mit Warmeleitpaste:

mit Wirmeleitpaste + Glimmerscheibe 56 369:

zwischen Sperrschicht und Umgebung:

Impuls-Wdarmewiderstand, tp = 1 ms:

1) aus Grinden thermischer Stabilitit bei R

th U

th G/K

s kW

/100

100
100

100

th G/K =
th G/K =

/150 /200

150 200
150 200

150 200

14

12
20

200

200

200

150
-40...+150

2,0

1,4
0,3
2,2

60

2) Umschaltverluste kénnen bis f = 500 kHz vernachlissigt werden.

8.85
240
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K/W
K/W
K/W
K/W
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DURCHLASS— und SPERR-EIGENSCHAFTEN

DurchlaBspannung bei Iy = 10 A und §; = 100°C: Up 0,85 V
P— o
bei IF=50Aund SJ—25 C: UF 1,3 V
- o
Sperrstrom bei UR W M max und SJ = 100 C: IR < 1,3 mA
DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN
Sperrverzogerungszeit
beim Umschalten von I, = 1 A auf U, ; 30V
. . OR
mit —dIF/dt = 50 A/us bei 8, = 25°C: t.. < 35 ns
beim Umschalten von I, = 2 A auf U g 30 V
N . o
mit -dIF/dt = 20 A/us bei 8; = 25°C: ta < 50 ns
Sperrverzugsladung N
beim Umschalten von I, = 2 A auf UR =30V
mit -dI./dt = 20 A/ps bei 8; = 25°C: Qg < 15 nAs
Einschalt-Scheitelspannung
beim Einschalten auf I_ = 10 A
- . 0
mit dIF/dt = 10 A/ps bei 8, = 257C: Upy = 1,0 V
4 60 1277068.1
_dk o T
at _0_,- 25 °C 1
——9=100°C
Ie
(A) +
|
N [ |
40 typ T maxfmax
ue b uelf ue
Ir
‘ L
\ my
Ur
f—— e —— ]
20
f Durchlaf- {4
kennlinien;—+—
Urm 7
ya
100%, 110%
0
t 0 1 Ugiv) 2
VZ7L0I07
3.83
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VX 7301178
" | Grenzbelastungsdiagramm, |
P | Rechteckbetrieb, )
(W) | P beinhaltet Sperr- und T (°C)
Umschaltverluste bis t=500kHz j
20| F A = IF rus YVT, Vr=tp/T 110
1 T T 1 01|
SRS RN R \ 21
T P / N\ [\l
T o5 | X N [ \E &
l A4 2 \2[\G 1|
15—t it % 120
Rl 5 /7 \NZ
: Tyayan N
! ! L AV !
2T AN AW NEINETN j
ViRV / Ne N\ \
10 X 7 7 \ 130
| /7 o EERNAVA G AW
SR AVAY 474 - NN
RV 474 ) TN
5 L // H | I . \\ 140
// : i X N \
y, I . A\
/AR 3 i
’ L]y I | HRREE
0 [ L L Ll i [ - | i L] : 150
0 5 10 15 1 v (A) 2000 50 100 3,(°C) 150
VX 7301177
Grenzbelastungsdiagramm,
p |Sinusbetrieb 6
(w) | F = 1F rus/Teav ©C)
15 120
157 A N \ \ \
N o
A \\r A > ¢
18 2 N N7 | s
1 28 // 0, N\ | \& 2N\ | 10
/4 % \T ]
F=4 / N NN I\ \z
y/ ANNAYIVA
/ NAA R
5 LA \ 140
. NN
AN\
0 150
0 5 10 I av(A) 1510 50 100 $,(°C) 150

3.83
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103 7278250
Q
$ |Sperrverzugsladung,~
{nC} | obere Streuwerte, ¥y =25°C
le=10A
102 F
S
APl
y.4B%<
71201
10
! 10 2
1 —dIg/dt (A/us) 10
103 7278281
trr
{ns) Ig=10A
A5
T o 1
102 =
ey
10 34 P
5 A I
1 -
10

Sperrverzégerungszeit,

obere Streuwerte

— 9 = 25%C

——— 9 =100°C

10 2
—dlg/dt (Afus) 10

BYV 79/...

103 7278249
Q
S [Sperrverzugsladung, | e = 10AH
(nC) [obere Streuwerte F g
Jy =100°C » 5 LA
o
| AT
102 A
-~ s
/
10
V4
Yy
y i
k 10 2
! —dig/dt (Afus) '°
103 VX 73 0142
Sperrschichtkapazitat
C ]f=1MHz, 9, = 25°C
(pF)
10? ==
i Ty
10
1
8.85
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102 M0723
Zih g
(KIW)
Impuls -Warmewiderstan
10
1 et
,
et
1071
1072
107° 1074 1073 1072 107! tis) 10

8.85
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